附件：拟转让发明专利简介
技术领域
[bookmark: _GoBack]本发明属于集成电路技术领域，具体涉及一种高PSRR高精度多阶电流补偿带隙基准源。
背景技术
带隙基准是模拟电路电源管理核心电路之一，广泛应用于模数转换器、数模转换器、开关电源、线性稳压器这些模拟集成电路中。根据不同的模拟电路设计精度的要求，带隙基准的温漂系数和电源电压抑制比要求也不同。通常温漂系数越低越好，电源电压抑制比越高越好。因此低温漂系数、高电源电压抑制比的带隙基准在高精度电路中得到应用。
然而，由于CMOS，BJT，电阻，电容在不同工作温度下内部电子迁移和空穴的扩散速度各不相同，供电电压不稳定这些因素都会改变基准电压的大小；所以为了得到一个与电路工作温度和电源电压变化无关的参考电压；本发明提出了一种高PSRR高精度多阶电流补偿带隙基准源。
发明内容
本发明的目的在于：针对上述存在的不足，发明一种高PSRR高精度多阶电流补偿带隙基准源。
为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种高PSRR高精度多阶电流补偿带隙基准源，包括偏置产生与电源电压预调节电路、带隙基准核心电路、高温补偿电路和低温补偿电路；依次连接偏置产生与电源电压预调节电路、带隙基准核心电路、低温补偿电路和高温补偿电路。。

